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presento invención ae re fie re  a diapo- 

sioisnaa da oiránitú de g a t illo  que comprenden por le  

menos des valvolca emp!if1oadoras gobernadas por g r i lla s  

de comando que sa bloquean mutuamenta debido a una re a li­
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mentación mutua, seleccionando la  disposición da circuito  

de g a tillo  nao de dos estados da equ ilibrio  da acuerdo can 

la  tensión da gobierna aplicada a l mismo, iSn un estaño de

equ ilib rio , una de la s  válvulas deja pasar corriente y la  

otra está bloqueada, mientras que en e l otro estado de 

equ ilibrio  la s  condiciones de corriente auádioa son inver­

tidas.

Teles circuíioa de g a t illo  son utilizados  

ampliamente en la  práctica. Por ejemplo, e llos pueden u ti­

liz a rse  para la  lim itación b ila te ra l o como amplificado­

res no-lineales de una tensión api toada a la  g r i l le  de 

comando de una de la s  válvulas. Sobre e l circuito de sa­

lid a  del circuito da g a tillo  se produce entonces una. ten­

sión rectangular que, por ejemplo, es positiva si la  ten­

sión de gobierno excede o permanece per debajo de un valor 

crítico particu lar, de modo que el circuito de g a tillo  

pasa hacia uno o al otro astado da equ ilib r io ,

También es concoide emplear tales c ircui­

tos de g a t illo  para la  te legrafía  con variación de fre­

cuencia. jgn concordancia con la s  señales lie rae que actúan 

entonces como tensión de gobierne, una o la  otra de la s  

válvulas deja pasar corriente y la s  frecuencias de raya 

o de espacio, suministradas a circuitos de gobierno dis­

tintos de la s  válvulas, de g a t i l lo , aparecen sobre un re­

sistor da salida que las dos válvulas poseen <e.n común.

gn realizaciones experimentadas de circui­

tos de g a t illo  coiiooidee del tipo mancicnado antaríormgn-

*** 2
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te , la  A lfarencía entra laa tenalonas &e gobierno que es 

necesaria para lle v a r  a l c irca ito  de g a t i l lo  a cualquiera 

de ana estados Ae e q u ilib r io , ea decir la  sensib ilidad  de 

respuesta con la  ú t i l  i z a d  án de válvu las a m p lié  caderas 

conv en clónales, por ejemplo triodos o pentodos, es apro­

ximadamente 1 a & V o lt .

KL ob jeto de la  presente invención consiste 

en proveer c ircu itos  de g a t i l lo  mejorados del tipo  descri­

to anteriormente*

Be acuerdo con la  presente invención, ana 

parte común de lo s  c ircu itos de g r i l la  de las  dos válvu­

la s  amplificadoras comprende una fuente de polarización , 

que tiende a l le v a r  la s  dos vá lvu las bacía condiolcnes de 

corriente anoAlca iguales irrespeetlcamente de la  tensión 

de gobierno, y un generador de impulsos de conmutación 

está conectado en serie  con la  re fe r id a  fuente*

Al ap licarse la  presente invenoidn, se im­

pone a l c ircu ito  de g a t i l lo  un tercer estado de e q u ili­

b r io  en e l  oual la s  dos válvu las o están bloqueadas o de­

jan pasar la  corriente anúdica máxima.

Similarmente a lo  que ocurre en lo s  c ir ­

cuitos de g a t i l lo  conocidos, lo s  c ircu ito s  de g a t i l lo  

de acuerdo con la  presente invenciún pueden u t il iz a rs e  

o adaptarse para d is tin tas ap licaciones, ta l  como se e3&* 

p lica rá  más adelante*

A f in  de que la  presente invenciún pueda 

ser comprendida claramente y  fácilmente llevada a la  práo-

** -v*. , "** '
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t ic a  la  misma se describ irá  más detalladamente ccn re fe ­

rencia a tres ejemplos de rea l iza.cien de la  misma ilu s tra ­

dos en lo s  dibajos que se acompasan, y en que:

Ba figu ra 1 mnestBa ana disposición de c ir -  

6 ouito de ga t i l le s  de acuerdo con la  presente invención, que 

comprende dea pentodos acoplado a en eras;

Ba figu ra  3 maestra la s  curvas caracterís­

t ica s  está ticas asociadas con e l  circaito mostrado en la  

figura 1 , que indican la  relación que existe entre le  ten­

ia  alón 4* conmutación y la  tensión de salida del circuito

de g a tillo  para distintos valores de la  tensión de Bebier­

as*

Ba figu ra  S muestra e l  c ircu ito  de acuerdo 

con la  presente invención en su u tiliz a c ió n  como modulá­

i s  der de impulsos cod ificados: y

la  figu ra  4 ilu s tra  como e l c ircu ito  de 

acuerdo con la  presente invención puede u t iliz a rs e  como 

selector a# impulsos, generador de impulsos y demodula­

dor de impulsos codificados*

80 Bn la  disposición de c ircu ito  mostrada en

la  figura 1 , e l  g a t i l lo  comprende dos pentodos 1 y 2 que 

se bloquean mutuamente mediante rea l imantación galváni­

ca cruzada y que poseen lo s  res is to res  anódicos 3, 4 

respectivamente y un ras ietor catódico coman 5* l a  g r i-  

85 l i a  da comande del pentodo 1 está  conectada a una deri­

vación de un d iv isor óbmico de tensión que comprende lo s  

res is to res  6* 7 y que está conectado por una parte a l

-  4 -



tMasitao--

, ánodo del pentodo 2, mientras que por l a  o tra  este d iv isor 

eetá ooneotado ,a través de en res is to r  8, a un panto de 

potencial negativo con respecto a  le s  cátodos de la s  vá l­

galas 1 y 2* Bote último ponto está constituido por si 

g borne negativo de una batería  de po larización  de g r i l la

9, cuyo otro borne está  oonectado a masa. Da manera simi­

la r ,  la  g r i l la  de comando del pandado 2 está conectada a 

una derivación de un d iv isor de tensión gormado por lo s  

res istores  lo  y 11, un extremo del cual está oonectado a l 

10 ánodo del pentodo, mientras que e l  otro extremo está co­

nectado nuevamente a l re s is to r  8.

A f in  de impedir que la s  g r i l la s  de ooman­

do de lo s  pentodos 1 y B adquieran un potencial pos itivo  

con respecto a lo s  cátodos asociados, lo s  ánodos del dio- 

18. do lim itado rea de corrien te de g r i l la s  12. y 18 están co­

nectados a  la s  respectivas g r i l la s  de comando, mi en trae 

que lo s  cátodos de íe s  diodos están conectados a masa.

Si la  po larización  preveniente de la  bate­

r ía  9 posee un va lor adecuado, la  disposición de c ircu í­

as to  descrita  basta ahora posee la  propiedad conocida que, 

debido a la  realimentación cruzada, una vá lvu la  doga pa­

sar corriente y la  otra  está bloqueada, o v iceversa .

Aplicando una tensión de gobierno a la  g r i l la  de comando 

de uno de lo s  pentodos, e l circu ito de g a t i l lo  puede 

88 ser obligado a pasar desde m istado  de eq u ilib r io  e l

o tro . Así es como, s i la  pentceáo 1, por ejemplo, está blo­

queada y  la  pentodo 2 es conductora, esta ultima dejará pasar 

corriente cuando se aumenta Al potencial de la  g r i l la  de cansada

-  g -
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del pentodo 1 en forma adecuada y e l  pentodo 2 será b lo­

queado, mientras que una disminución siguiente del poten­

c ia l de la  g r i l la  de comando del pentodo 1 dara por resu l­

tado que e l  c ircu ito  de g a t i l lo  vuelva a su estado de equi- 

5 l ib r ic  in ic ia l .

El c ircu ito  de g a t i l lo  comprende una fuente 

de po larización  de g r i l la  9 ta l que, en ausencia de una 

tensión de gobierno, la s  dos válvulas de g a t i l lo  1 , 2 fun­

cionan bajo condiciones de corriente anódica iguales, Bn 

lo  la  d isposición de c ircu ito  mostrada en la  figu ra  1 , lo e  

dos pentodos 1 y 2 están bloqueados en este teroer esta­

do de eq u ilib r io  forzado, Una tensión de conmutación en 

forma de impulsos Ug, mostrada esquemáticamente en la  f i ­

gura y que es generada a travós de un capacitor IB sobre 

1S e l res is to r  8, conectado en se r ie  con la  fuente de pola­

rizac ión  de g r i l la  9, es aplicada, en se r ie  con dicha ten­

sión de polarización  que bloquea ambas vá lvu las, a lo s  

bornes 14, Durante lo s  picos pos itivos  de esta  tensión de 

conmutación, la  in fluencia de la  fuente de polarización  

20 negativa, que bloquea ambas vá lvu las, es reducida en gra­

do ta l que e l  c ircu ito  de g a t i l lo  ae torna operativo en 

forma normal y selecciona uno o e l otro de lo s  dea estados 

de eq u ilib r io  normal en concordancia con la  tensión da go­

bierne aplicada a l mismo,

26 la  tensión de gobierno para e l o ir  cuito

de g a t i l lo  podría ap licarse a la  g r i l la  de comando de uno 

de lo s  pentodos del g a t i l lo ,  pero esto produce a veces "na

Á,
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reacción indeseable de le s  impalees de tensión, que eon 

generados en e l c ircu ito  de g a t i l l o ,  sobre la  fuente de 

la  corriente de gobierno, por l o  tanto, ta l como se puede 

observar en la  figura 1, la  tensión de gobierno û  es a p li­

cada, de la  forma concoide, a la  g r i l la  de comando de un 

pentodo 16 conectado en paralelo oon e l  pentodo 1 y  e l re­

s is to r  8 inclu ido en e l conductor catódico de es te  último, 

la  tensión de salida del c irou itc  de g a t i l lo  mostrado en la  

figura 1 es derivada de un punto 17 de un d iv iso r  de ten­

sión formado por lo s  res isto res  16 y 19 que están conecta­

dos entre e l  ánodo del pentodo 1 y e l borne negativo de 

la  fuente de po larización  de g r i l la  9. l a  tensión de sa li­

da generada entre la  derivación de este d iv isor de tensión

y masa es designada con u^ y es p os itiva  (por ejemplo 3 

10 V o lt ) o negativa (por ejemplo -SO V o lt ) do acuerdo con 

e l estado de eq u ilib r io  del c ircu ito  de g a t i l lo .

lo s  elementos principa les u tilizad os  en una 

disposición de c ircu ito  de g a t i l lo  experimental, del tipo  

mostrado en la  figu ra  1, son le s  sigu ientes:

Válvulas 1 y 2 : Doble pentodo Ph ilip s  t ip o  B? 81 

Válvula 16 : Pentodo P h ilip s  tipo BP 81 

Válvulas 11 y 13 : diodos Ph ilip s  tipo  BA 80

Rg 6.600 Ohms R n 27.000 Ohms

R* 9.000 Ohms 1*18 27.000 Ohms

% loo Ohms Hi9 39.000 Ohms

*6 47.000 fthpie

R? 27*000

%0 27*000 otas
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fuente de polarización  da g r i l la  9 : 150 V o lt

tensión anoáloa ¡ aso Volt

tensión de conmutación : apr . 50 V o lt

la  figu ra  2 muestra una cantidad de curvas 

5 características está ticas para e l  c ircu ito  de g a t i l lo  de 

la  figu ra  1. Ratas curras características muestran la  re la ­

ción que ex is te  entre la  tensión de salida u^ y  la  p o la r i­

zación negativa de g r i l la  a^, generada sobro e l  punto de 

unión de los  res isto res  de g r i l la  7 y 11 para varios  vá le ­

lo res de la  tensión de gobierno aplicada a la  vá lvu la  16, 

ta l como se ha explicado con re ferencia  a estas curvas ca­

ra c te r ís t ic a s .

Con una tensión de gobierno u  ̂ -  -1 ,5  v o lt  

se reg is tró  una curva ca racter ís tica  A, que se"forma con 

15 una variación  de la  tensión Ug entre, por ejemplo, -10 v o lt  

y **150 V o lt con un ramal A^ y , con una variación  de la  ten­

sión Ug entre -15o y  -10 Volt, con un ramal Ag. la  curva 

ca racter ís tica  A constituye a s í un la zo  con ramales y 

Ag que parcialmente están mostrados con lín eas  punteadas,

20 en v is ta  de que los  puntes que corresponden a estas partes 

no constituyen puntos de equ ilib r io  estable para a i c ir ­

cu ito.

Be manera sim ilar se han encontrado la s  

curvas características B y C para tensiones de gobier- 

25 no de -1 ,1  V o lt y  -1,16 volt, respectivamente.

Si la  tensión Up es aproximadamente -20 

V o lt , la s  do a válvulas del g a t i l lo  dejan pasar corrien te.

j a r - ;

-  6 -
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Baza nna tensión de gobierno Cg entre aprcximadamente -90 

V o lt y - l i o  V o lt la  vá lvu la  1 está bloqueada y la  válvula 

2 deja pasar corrien te, y es te  estado Ae eq u ilib r io  ocurre 

para e l va lo r últimamente mencionado Ae Ug con una tensión 

5 Ae gobierno Ae por le  menos -1,16 v o lt ,  por ejemplo -1,3 

V o lt, mientras que para una tensión Ae gobierno û  Ae -1,17 

Volt o menor, por ejemplo - 0,6 v o lt ,  ae proAnee la  curva 

caracterís tica  B c una curva ca racter ís tica  B o F, en cuyo 

caso, para una tensión Ae aproximadamente -100 V o lt la

10 válvu la 1 Aeja pasar corriente y la  vá lvu la  2 está bloquea­

da. L& serie  Ae curvas características se reproducía sa tis ­

factoriamente oon la  disposición de c ircu ito  mostrada en 

la  figu ra  y e l c ircu ito  Ae g a t i l lo  asume une u otro  de lo s  

estados de eq u ilib r io  normal cuando la  tensión de gobierno

16 tiene un va lo r Ae -1,17 V olt 3- 0,008 V o lt . Consecuentemen-
**

te , la  sensib ilidad de respuesta es aproximadamente 0,01 

VOlt.

Bata sensib ilidad elevada es aprovechada a i,

debido a la  tensión Ae conmutación u„ la  tensión u  ̂ varías o
20 periódicamente entre, por ejemplo, -20 V o lt y -100 V o lt o , 

—160 v o lt  y —100 V o lt. Bn e fec to , ta l como aparece de una 

pluralidad de curvas caracterís ticas , e lla s  encierran un 

área, rayada en la  figu ra , dentro de la  cual no ae produ­

cen estados de equ ilib r io  estables del o lrcu ito  de g a t i-  

28 l i o .

Cuando la  polarización u  ̂ es variada perió­

dicamente entre los valoras referidos, per medio de nna

- 9 -
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tenaión de conmutación a , en forma de impulsos, a l oiroui^ 

to da O t i l io  aparece coma eligiendo oada yaz, a partir 

del tercer estado de equilibrio forzado, cao Ae los esta­

do a de equ ilibrio  normal Ae a lta  sensibilidad de respaea- 

6 ta y velocidad en nn inatante determinado por e l Üanco

fron ta l de nn impulso de conmutación, dependiendo e l  estado 

de eq u ilib r io  seleccionado de s i e l  va lor de la  tensión Ae 

control aplicada ésta por encima o per debajo de un va­

le r  'c r it ic o ,  mientras que la  amplitud de lo a  impulsos de 

3-0 conmutación juega una parte muy pequeña en la  selección .

Be ventajoso que la s  dos vá lvu las del ga ti­

l l o  1 y  8 dejen pasar corrien te durante e l  estado de equi­

l ib r io  forzado, en v is ta  de que en este caso la  am plifica­

ción durante la  respuesta, y a s i la  sensib ilidad  do res- 

16 puesta de la  disposición de c ircu ito  es particularmente 

favorable, la  tensión û  es e leg ida  a s i preferentemente 

para que sea aproximadamente -20 V o lt . Sin embargo, como

a ltern a tiva , esta tensión u puede ser, por ejemplo, -160o
V o lt para la  posición de descanso del c ircu ito . En este 

20 caso la s  dos válvu las del g a t i l lo  no dejan pasar corrien­

te  durante e l estado de eq u ilib r io  forzado. J& variar 

l a  tensión Up a aproximadamente -100 V o lt , e l  o ir  cuite 

o t ra  vez selecciona uno de lo s  dos estados de eq u ilib r io  

normales en concordancia con l a  tensión de gobierno a p li-  

26 cada, pero la  sensib ilidad de respuesta del c ircu ito  de 

g a t i l lo  es ligeramente in fe r io r .

Bn la  rea lizac ión  mostrada a t itu lo  de ejecw

- 10 -
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pie en la  figu ra  1 y en laa o t ía s  rea lizac iones , la  ten­

sión de po larización , que impone e l  tercer estado áe equi­

l ib r io ,  y la  tensión de conmutación son activas sobre loa  

c ircu itos de las g r i l la s  de comando de la s  válvu las del 

g a t i l lo .  Como a lte rn a tiva , la  sensib ilidad de respuesta 

aumentada, que se desea obtener, puede lograrse  haciende 

que estas tensiones sean operativas sobre otros c ircu itos , 

por ejemplo sobre loa  c ircu itos  de la  g r i l la  pantalla  o 

sobre lo s  oirou itos de g r i l la  supresora de la s  válvu las 

del g a t i l lo .

Ba c ircu itos de g a t i l lo  de acuerdo con la  

presente invenoión, deben tomarse la s  precauciones nece­

sarias con respecto a lo s  impulses de conmutación que 

e l  in terva lo  de tiempo 3  ̂ entre le s  impulsos de conmuta­

ción Tg sea suficientemente grande, de modo que a l in i-  

oiarae un impulso de conmutación sea igual s i durante e l  

impulso da conmutación precedente una a o tra  de la s  válvu­

la s  del g a t i l lo  dejaba pasar corrien te . Cualquier tensión 

residual introduce " e fectos de memoria " que afectan 

desventajosamente la  sensib ilidad de respuesta, Por l o  

tanto, e l va lor de lo e  res isto res  de acoplamiento 6, l o ,  

que son derivados, s i fuera necesario, por pequeños ca«* 

pacítoree ( por ejemplo 80 pP ) ,  no debe ser excesiva­

mente elevado con una frecuencia elevada de le s  impulsos 

de conmutación ( por ejemplo 60 kc ) y la s  inductanciaa 

y  capacitancias d istribu idas deben mantenerse a l mínimo.

Se figu ra  3 muestra una rea l iza  ció# de un

- 11 -



Ic^SKCHHBnn,

^9 /610  tt

c ircu ito  de g a t i l lo  u tilizad o  para la  modulación con im­

pulsos codificados. JEL c ircu ito  de g a t i l lo  oemprende un 

héxade 80 y un triodo 81, que están acoplados conductiva­

mente en forma cruzada de una manera sim ilar a la  de la  

figu ra  1 por intermedio de lo s  res istores  28, 23, 24 y 28. 

33. punto de unión de lo s  res is to res  23 y 26 está  conectado 

a travós de un res is to r  26 a un punto de potencial nega­

t iv o  fuerte con respecto a lo s  cátodos de la s  vá lvu las de 

g a t i l lo  80 y 21. Similarmente a la  figu ra  1, una tensión 

de conmutación rectangular ea aplioada por intermedio de 

un capacitor 27 a la s  g r i l la s  de comande de la s  válvu las 

de g a t i l lo .  Bata tensión de conmutación es ilustrada esque­

máticamente en la  figu ra  y  consiete de impulsos de conmu­

tación que poseen una duración y un espacio o separa­

ción

l i o  21 es capaz de bloquear a l pentodo 30 por intermedio 

de un d iv isor de tensión que comprende lo s  res istores 28 

y 89. B1 c ircu ito  anódioo del pentodo mencionado oemprende 

una red integradora que incluye un capacitor 31. y un re s is ­

tor 32y conectado paralelamente con e l  mismo, una señal u^, 

por ejemplo una señal de conversación, que debe ser con­

vertid a  en la  modulación de impulses codificados, es a p li­

oada al circu ito  de la  g r i l la  de comando de un pentodo 33 

u tilizado  come válvu la amplificadora y que comprende un 

resistor anódiee 34. Tai como se describ irá  detallada­

mente más adelante, ana tensión que se aproxima a la  señal

La tensión anódica de la  válvu la de g a t i-

: A, ' ^
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qae debe ser transmitida y que ae produ ce sobre a l re s is ­

tor 34, aa generada en la  red integradara 31, 32 da asta 

disposición da c ircu ito , la  d iferen cia  entra la s  dos ten­

siones ancdioas as u tilizad a  como tensión de gobierno ^ r a  

e l  c ircu ito  de g a t i l lo  y es aplicada, para esta f in ,  a la  

segunda g r i l la  de oamando del heredo 22 por intermedio de 

lo s  res is to res  de acoplamiento 35 y 36, a coya panto de 

anión 37 esta conectado an d iv isor de tensión que compren­

de lo s  res isto res  30 y 39. El extreme l ib r e  del re s is to r  

39 está conectado a un punto de potencial negativo, y la  

derivación sobre e l d iv isor de tensión 36, 39 está conec­

tada directamente a la  segunda g r i l la  de comando del here­

do 20. Oon fin es  de s im p lificación , la  figu ra  3 muestra 

solamente aquellas oonexienes que son necesarias para la  

comprensión clara de la  rea lizac ión  del invento; por ejem­

p lo , no ee ha mostrado como la s  g r i l la s  pantallas y la s  

g r i l la s  supresoras de la s  válvu las empleadas están conec­

tadas a la  parte restante de la  disposición de c ircu ito .

A f in  de exp licar e l  funcionamiento de la  

disposición dqbircuito mostrada en la  figura 3 se sopona 

que la  tensión de gobierno aplicada a la  segunda g r i l la  

de comando del hexodo 20 es superior que un determinado 

va lor c r ít ic o , de modo que, s i e l c ircu ito  de g a t i l lo  

es capaz de seleccionar entre dos estados normales de 

eq u ilib r io  estab le , e l c ircu ito  asume aquel estado de 

eq u ilib r io  en que e l  hexodo 20 deja pasar corrien te y 

e l  triodo 21 es bloqueado, considerando e l  funoícnamien-

- 18 -



197619

to de la  tensión de conmutación t3g, por la  cual la s  dea 

vá lvu las del c ircu ito  de g a t i l lo  son llevadas a la  condi­

ción no-conductora durante e l  In terva lo  T, será obvio que 

en e l  instante t * ,  después del oual e l  g a t i l lo  es capaz de 

6 seleccionar uno de lo s  dos estados normales de eq u ilib r io , 

e l triodo 21 permanece bloqueado y e l  hexodo 20 tiende a 

pasar corriente. El pentodo 30 entonoes deja pasar una co­

rrien te anódioa considerable, debido a lo  oual se produce 

un aumento de tensión sobre e l  capacitor de integración 31 

10 y disminuye e l  potencial de la  segunda g r i l la  de comando del 

heredo del g a t i l lo  80. Si esta disminución ss ta l que e l 

potencial de la  segunda g r i l la  de comando del heredo 20 

cae por debajo del va lor c r i t ic o ,  e l  triodo  del g a t i l lo  

dejará pasar ocrriente y bloqueará a l ponto do de integrá­

i s  ción 3o a l princip io  del impulso de conmutación sigu iente. 

2Bi este caso, no se suministra energía a l capacitor de i&- 

tagración Si y la  carga disponible disminuye lentamente 

a través del res is to r de descarga 32, Cuando e l  va lor de 

la  tensión de aproxima oión de la  señal sobre e l oapaoi- 

80 tur de integración es superior o in fe r io r  que la  tensión 

de señal, sobre la  segunda g r i l l a  de comando del heno do 

80 se produce un potencial que es in fe r io r  o superior, 

respectivamente, que e l  va ler o r it io o  o de umbral, s in  em­

bargo, durante cada impulso de conmutación e l c ircu ito  de

88 g a t i l lo  seleccionará un estado de eq u ilib r io  ta i que cual­
quier d iferen cia  entre las tensiones comparadas, genera­

das sobre e l  res is to r  34 y e l  capacitor de in tegración  31,
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aon compensadla y , ai fu ex a necesario, sobrecompensadas, 

de modo que i r  re spe c tivamente de las  curvea caxaotexíati­

cas de la s  vá lvu las, la  disposición de c ircu íte  mostrada 

en la  figura 3 tiende hada una divergencia mínima entre 

6 e l  potencial de la  segunda g r i l la  de comando del Remedo 

SO y  e l referido va lor c r ít ic o ,  y hacia la  sensib ilidad 

máxima. Rata ultima es asegurada substancialmente por un 

c ircu ito  da realimentación negativa provisto entre e l c ir ­

cuito de salida y e l c ircu ito  de entrada de la  disposición 

10 de c ircu ito  de g a t i l lo  y que comprende una red integrade- 

ra , y es de importancia particu lar para va rios  usos prác­

t ico s .

En la  disposición de c ircu ito  mostrada en la  

figu ra  3, e l  o ircu ito anódico del triodo incluye una red 

15 diferenciadora conectada a l res is to r anódico 40 y que com­

prende un capacitor 41 y un res is to r  de salida 48+ Esta 

red diferenciadora suministra un impulso provisto cada vez 

que e l  triodo 21 es hecho pasar desde su posición conducto­

ra a su posición bloqueada, Rato es posible únicamente en 

20 lo s  instantes de la  tensión de conmutación Ug designados 

con t *  en la  figu ra  3, ouande la  válvu la integradora 30 

estaba bloqueada durante e l in terva lo  de tiempo preceden­

te  2g. Cuando estos impulsos p os it ivos  aon transmitidos 

a un recaptor y aplicados después de la  recepción, ai fue- 

25 ra necesario a través de un generador de impulsos para co­

r reg ir  la  forma, ap litad  y e l tiempo de ocurrencia, a una 

. red integradora seguida por un f i l t r o  pasaba jos para redá­

is  -
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oiy e l  ruido de cuantificación  inherente a la  modulación 

w  di f  i  cada, la  señal obtenida en la  sa lida  del f i l t r o  de 

pasaba jos sube tanoialment e corresponde a la  señal u^, a p li­

cada a la  entrada del circu ito  ilu strada  en la  figu ra  3. 

Debe hacerse notar que en la  d isposición de c ircu ito  mos­

trada en la  figu ra  3 la s  variaciones de la  tensión de d i­

ferencia  que gobierna a l heredo 20 prácticamente no a fec­

tarán la  a ltura o é l ancho de lo s  impulsos aplicados a la  

red integradora 31, 32, y consecuentemente tampoco a fecta  

la  tensión sobre e l  capacitor de integración 31, siempre 

y cuando la  tensión de conmutación Ug posee flancos su fi­

cientemente v e r tica le s *

Has disposiciones da circu ito  descriptas 

pueden u t iliz a rs e , de manera mostrada en la  figu ra  4, para 

separar, en e l receptor, lo s  canales de una insta lación  

de transmisión de señales con modulación codificada de im­

pulsos y con m nitip lex de tiempo, en que lo s  impulsos de 

señal están presentes y ausentes alternativamente en con­

cordancia con la s  señales que deben ser transmitidas. Bn 

e l  extremo transmisor, la s  señales a transmitirse puedan 

ser convertidas, en cada canal, en modulación de impulses 

codificados con la  ayuda de un c ircu ito  ilustrado en la  

figu ra  3, y luego reunidos con d iv is ión  de tiempo*

Ha disposición de c ircu ito  ilustrada en la  

figu ra  4 comprende un c ircu ito  de g a t i l lo  sim ilar a l de la  

figura 3, seguido per una válvu la integradora, en cuyo c ir­

cuito anódice se ha lla  coneotaáa una red integradora. Bn

- 16 -
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3.a figu ra  4, le s  elementes de c ircu ito  que aon sim ilares 

a le s  de la  figura S llevan  le s  mismas numeres de re fe ­

rencia. La disposición de c ircu ito  mostrada en la  figu ­

ra 4 ne comprende un circu ito  de rea l imantación negati­

va entre la  salida y la  entrada del o ireu ite  de ga t illo #  

Como se comprenderá deapuás de la  descrip­

ción hecha con referencia  a la  figura 3, la  corriente anó— 

dice de la  válvu la integradora 3o depende de laa variac io ­

nes de tensión que se producen sobre la  segunda g r i l la  

da comando del heredo 20 del g a t i l lo  durante le s  interven­

io s  y Tg de la  tensión de conmutación Bg. Bato hace 

posib le suministrar lo s  impulsos de todos loa  canales re­

cibidos con m ultiplex do tiempo a la  ref&rida g r illa  de 

comando por intermedio del borne de entrada 43, siendo 

aplicados a la  válvula integra dora So solamente aquellos 

impulsos entrantes qus coincidan con le s  ilanoca fronta­

le s  en lo s  instantes t ' . Haciendo que la  tensión de conmu­

tación Ug tenga una frecuencia de repetic ión  que correspon­

da a la  frecuencia de c ic la re  de lo e  impulsos entrantes, 

únicamente aquellos impulsos asociados con un canal de 

señal particu lar producirán correspondientes impulsos so­

bre la  g r i l l a  de comando de la  válvula in tegra dora en e l 

caso de una sincronización adecuada de la  tensión de con­

mutación, con respecto a loa  trenes de lo s  impulsos en­

trantes, en v is ta  de que e l  estado de eq u ilib r io  del c ir ­

cuito de g a t i l lo  durante los  in terva los Tg es determina­

do solamente por la  tensión de gobierno durante cada ins-

* ** ' -

17
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tante prendante t* +

En la  disposición de c ircu ito  ilustrada en 

la  figu ra  4, en general nc ex is te  la  necesidad de obtener 

una sensib ilidad de respuesta elevada, es decir gue no se 

6 requiere la  am plificación considerable que se produce como 

resultado de ta l ca rac te r ís tica , pero se u t i l iz a  la  pro­

piedad de este o ircu ito  que la  sensib ilidad para la  ten­

sión de gobierno ex is te  solamente durante e l  tiempo de 

lo s  flancos fron ta les de los  impulsos de conmutación. Ro­

lo  elusivamente con la  amplitud su fic ien te  de loa  impulsos 

de entrada, la  presencia o la  ausencia de un impulso de 

asnal determina s i se producirá, o no se producirá, un 

impulso de sa lida . Ba amplitud de lo e  impulsos de en tra­

da, su forma y e l instante exacto de la  ocurrencia de la  

15 parta central de un impulso de entrada no a fectan  la  fo r­

ma, amplitud y e l  instante de ocurrencia de un impulse de 

sa lida . Refiriéndose a la  figu ra  4, consecuentemente e l  

o ircu ito  de g a t i l lo  constituye a l mismo tiempo un regenera­

dor de impulsos para correg ir la  forma, la  amplitud y e l  

20 instante de ocurrencia de lo s  impulsos de entrada, lo  que 

puede u tiliza rs e  para eliminar e l  ruido en lo s  receptores 

de la  modulación con impulsos codificados y / o en dispo­

s it iv o s  relevadores para la  modulación con impulsos co­

d ificados.

86 Finalmente, se ba encontrado experimental­

mente que la s  disposiciones de e ircu ito  de g a t i l lo  de 

acuerdo con la  presente invención iunoionan en ccndicio-

- 18 -



4

mas óptimas sd la s  dos válvulas da g a t i l lo  presentan subs­

tancialmente la  misma pendiente con paspe oto a su acopla­

miento cruzado. Además se ha encontrado que la s  disposi­

ciones de circu ito  de g a t i l lo  del tip o  Rescripto son d i f í -  

6 e ile s  en su manejo cuando se u t iliz a n  válvulas do mu va ria ­

b le ,

Bsta so lic itu d , que corresponde a la  pre­

sentada en Holanda e l  28 de A b ril de 195o, bajo e l  na 

155,337, se acoge a los  benefic ios del a rticu lo  51 dt&

10 v ie n t e  Estatuto sobre propiedad In d u str ia l,

- 0  — N O T A  — 0 —

lo a  puntos de invención propia y nueva que 

se presentan para que sean objeto de esta patente de in ­

vención en España, por VEINTE añcs.¿ son lo s  sigu ientes:

1 °. -  Una disposición de c ircu ito  g a t i l lo  

que comprende por lo  menos dos válvulas amplificadoras con 

g r i l la  de comando dispuestas en una d isposición  de bloqueo 

mutuo con realimantación, seleccionando la  disposición 

de c ircu ito  uno de dos estados de eq u ilib r io  en concor­

dancia con una tensión de gobierno aplicada a la  misma,

15

. 3  '

19
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caracterizada por e l  hache de que ana parta coman de le s  

c ircu itos de g r i l la  de la s  dos vá lvu las amplificadoras com­

prende una fuente de tensión continua de g r i l la  que tiende 

a mantener la s  dos válvu las en condiciones de corriente 

anodica iguales, comprendiendo esta parte de le s  e iron ites 

de g r i l la  un generador capaz de producir impulsos de com- 

mutaoián rectangulares que está conectado en se r ie  con di­

cha fuente,

&e, -  traa disposición de c ircu ito  g a t i l lo  

de acuerdo con la  reiv ind icación  1, con la  particu laridad 

de que cada una de la s  válvulas de g a t i l lo  comprende una 

g r i l la  que está conectada a una derivación de un d iv isor ohmi- 

co de tensión conectado entre e l  c ircu ito  anódice y e l  c ir ­

cuito catódico de la  otra  vá lvu la ,

S^. -  una disposición de c ircu ito  g a t i l lo  

de acuerdo con la  re iv ind icac ión  1 o 3, con la  particu lar i -  * 

dad da que diodos lim itadores de corriente de g r i l la  están 

conectados a la s  g r i l la s  de rea l imantación da la s  vá lvu las 

de g a t i l lo .

43+ -  una disposición de c ircu ito  da acuerdo 

con la  re iv ind icac ión  1, 3 o 5, con la  particu laridad de 

que la  tensión de gobierno para e l o ircu itc  de g a t i l lo  es 

aplicada a la  segunda g r i l la  de comando de una de la s  v á l-  

vt&ae de g a t i l lo .

63+ -  Una disposición do c ircu ito  g a t i l lo  

de acuerdo con la  re iv ind icac ión  1 , 2 o 3, con la  particu­

laridad  de que la  tensión de gobierno para e l  c ircu ito  ga-

- 20 -
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t i l l o  ea aplicada a la  g r i l la  da comando da ama válvula 

amplificadora conectada an para le le  con una de la s  vá l­

vulas de g a t i l lo .

66+ -  pna disposición de c ircu ito  g a t i l lo  

da acuerdo con cualquiera de la s  reiv ind icaciones que an­

teceden, con la  particu laridad de que entre e l  ánodo de 

una de la s  válvu las de g a t i l lo  y un punto da potencial ne­

gativo con respecto a l cátodo de dicha válvu la está conec­

tado un d iv isor da tensión, ana deriva oion del cual cons­

tituye uno da lo s  bornes de sa lida  del c ircu ito  del ga­

t i l l o .

76+ -  Una disposición de c ircu ito  g a t i l lo  

de acuerdo con cualquiera de la s  reiv ind icaciones que an­

teceden, con la  particularidad de un c ircu ito  de r e a li­

mentación negativa que incluye una red integradora, está 

conectado entre e l c ircu ito  de sa lida y e l c ircu ito  de en?* 

trada del c ircu ito  g a t i l lo .

66. -  una disposición de c ircu ito  de acuer­

do con cualquiera de la s  reiv ind icaciones que anteceden, 

con la  particu laridad de que una tensión de gobierno que 

va ría  con una señal que debe ser convertida en una modu­

lac ión  con impulsos cifrados, es aplicada a l c ircu ito  

g a t i l lo ,  siendo derivados lo s  impulsos de salida del o ír -  

ta i te de sa lida  ¿ e l c ircu ito  de g a t i l lo .

96. -  u&a disposición de c ircu ito  de acuer­

de con la  re iv ind icación  7, con la  particularidad de que 

impulsos de modulación codificada son derivados de una

-  Sí -
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x$d. &e d iferenciación  incluida en al c irou ito  de sa lida  

de la  disposición de g a t i l lo .

10^. -  Una Aiaposición de c igoc ito  g a t i l lo

da acuerde con cualquiera de laa reiv ind icaciones ^  6̂

5 con la  particularidad da que la  tensión de gobieaoso está  

constituida pcx impulses que poseen una frecuencia de re* 

petic ión  que una armónica de la  frecuencia de repetic ión  

de lo s  iaypuleos de conmutación, de modo que de lo e  impul­

sos de gobierne únicamente aquelloa impulsos que ooinci- 

10 den con lo s  flancos de conmutación de los  impulsos de con­

mutación ocurren en e l  c ircu ito  de sa lida  de la  disposi­

ción de o ircu ito  de g a t i l lo .

de acuerdo con cualquiera de la s  reiv ind icaciones que an- 

18 teceden y substancialmente ta l como se ha deaoripte oon 

referencia  a lo s  dibujos que se acompañan.

antecede, representado en lo s  dibujos que se acompañen y  

20 con lo s  fin es  que se han especificado.

l i s .  -  Urna disposición de c ircu ito  g a t i l lo

!& s. -  una disposición  de c ircu ito  g a t i l lo ,  

ga l y como se ha descrito  en la  Memoria qae

Bata Memoria consta de ve in tidós  hojas es­

c r ita s  por una sola cara.

Madrid,

DS/. -  as -
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